
























专利名称(译) 薄膜晶体管和液晶显示器件
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摘要(译)

在用于有源矩阵液晶显示装置的薄膜晶体管中，栅极信号线，源极信号线和漏极引出电极中的每一个具有三层结构。具体地，这些
构件中的每一个由钛膜制成的下层，铝膜制成的中间层和含氮的钛膜制成的上层构成。由于与由氮化硅膜制成的栅极绝缘膜或层间
绝缘膜接触的各个上层由含氮的钛膜制成，因此它们对氮化硅膜具有优异的粘附性。因此，可以抑制制造过程中的膜剥离等。此
外，在铝膜下面设置钛膜有助于降低铝膜的电阻。
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